
Глубокоуважаемые коллеги!

Перед вами первый в новом году номер нашего журнала. Начало года – 
это время, когда нужно строить планы и подводить итоги, анализировать, 
что сделано. Для «Вестника трансплантологии и искусственных органов» 
начало 2010 года связано сразу с двумя круглыми датами.

В 1994 г. по инициативе, под редакцией и при непосредственном руко-
водстве директора НИИ трансплантологии и искусственных органов ака-
демика В.И. Шумакова был создан журнал «Трансплантология и искусст-
венные органы». Спустя 5 лет журнал получил новое название – «Вестник 
трансплантологии и искусственных органов», под которым он зарегистри-
рован и продолжает выпускаться по настоящее время.

Таким образом, завершение 2009 года и начало 2010-го отмечены сразу 
двумя «круглыми» днями рождения – пятнадцатилетием первого выпуска 
нашего журнала и десятилетием его существования уже как «Вестника 
трансплантологии и искусственных органов».

В 2008 г. в значительной мере изменились состав редколлегии и редак-
ционного совета, дизайн обложки и верстки. Журнал входит в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
Российской Федерации для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук. Мы стремимся, чтобы «Вестник трансплантологии и искусственных 
органов» по уровню научных работ, качеству их редактирования и оформления соответствовал самым вы-
соким требованиям и отвечал профессиональным потребностям наших авторов и читателей.

Благодарю и поздравляю всех, кто ранее принимал участие в создании журнала, тех, кто делает это те-
перь, и тех, кому еще предстоит работать в будущем. От души приветствуем наших авторов и читателей. 
Надеемся на ваше сотрудничество и заинтересованное участие.
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